2-estétd : Ismertesse az 1 p-n &menetes fel épitését, mitkddését! Rajzoljale ajellemzé karakterisztikékat, értelmezze
afelhaszndl és szempontjabdl fontosabb paramétereiket!

- legfontosabb félvezets anyagok a Ge;Si a periddusos rendszer 4. f écsoportjba tartoznak
- intermetallikus vagytletek 3 v 5 vegyértékiiek. GaAs

Tulajdonsagaik:

- rossz vezeték

- eréssen héfokfliggdek

Szennyezéssel afélvezetd anyagok tulajdonsagai javithatdak.

5v 3 vegyértékkel

5-tel:

n-tipustl elektronvezetés

3-mal:

p-tipustl lyukvezetés

Félvezetd diodak:

1 p-n &menet liveg, fém, vagy miianyag tokban.
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A p-n dmenetnél hatarréteg jon létre.

Nyit6 irdnyu eléfeszités:

Iff P
n . U
I g

U <100mV adidda nagy ellenallast képvisel, 100mV felett csdkken az ellendllasa
Ud=nyitofesziiltseg Ge=0,2-0,3V

Si=0,5-0,6V
Az Ud feszilltség felett a dioda W-os ellendllasként viselkedik.

Szinteltolasra haszndljak.



Olyan négypolus amely a valtakozo fesziiltséget akadgjtalandl atengedi mikdzben rajta kivant nagysagu
egyenfesziltség esik.

Zard irdnyu elofeszités:

Ly

zar6 irényu el 6feszitéskor a didda nagy ellendllast képvisel.
teljes karakterisztika:

L

Eqgyeniranyité didda:




Ir
Idedlis esethen nyirtd iranyban révidzarat, zaré irdnyban szakadast képvisdl.
kis teljesitmén esetén Ge alapl egyébként Si alapd.

11r—sajé|t vezetés

ngj

" +"erdzsen sTennyezatt

Haaz | vezetés n szennyezettségii akkor a p réteg hatérén alakul ki a hatarréteg, ha p szennyezettségii akkor az n
réteg hataran.
Nyit6 irdnyl el6feszitéskor az | rétegben megindul a vezetés, z&ré irdny el 6feszitéskor kiliril az | réteg.

Alagut diéda (Esaki):

o—fP—0o It

£=50-100mY
B=0,5-0,3%

I

Az AB pontok kozott adioda"-"ellendllasként viselkedik.
- veszteségi ellenallés kikiiszobol ésére hasznaljak

- magas frekvenciatartomanyig hasznalhatom

- zar@ irdnyban nem hasznélhaté

Zener didda
Erdsen szennyezett Si alapu



nyitd iramy tartomany

Ly zard irany tartomany U

Ir

- nagy feszliltség valtozashoz kis aramvaltozas kdvet (MW) konyok tartomany.

- afeszilltség valtozést gyors aramvaltozas koveti

- letdrési tartoméany (lavina, zener hatésok érvényesiilnek, a kis fesziiltség valtozast nagy aram vatozas koveti)
- ezen szakaszra hatérozhaté meg a zenerdioda differencidlis ellendllasa

- karakterisztikus feszllltség érték 5mA ...?

5V datt NTK

5V felett PTK

5V koril hémérsékletfiiggetlen

Jol bsszevélogatott értékek sorbakapcsoldsaval homeérséklet fliggetlenné teheté a kapcsolas
Zaroiranydan elemi stabilizatorként (tobbet sorbakdtve is) hasznaljuk.

Tiisdiodak:

— N —f——F—

Wiolfram szal P -réteg

Egy aramimpulzussal, a wolfram szdlat és afélvezetét dsszeheggesztikés afévezetdben alakul ki a hatarréteg.
Nagyfrekvenciés tartomanyban haszndljak. (GHz)

Kapacitas dioda (Varikap):
o—H——0

Erdssen szennyezett p és n réteget hoznak | étre és a hatarrétegben pici kondenzatorok alakulnak ki.

A @
CEpbpr gy G
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forditott aranyossag van a kapacitas és a fesziiltség kdzott.

Shotki dioda:
Arany félvezeté alkotja, az aranyat radiffundaltatjdk magas frekv...



